Opracowatla: mgr inz. Katarzyna t.abno

Rozklad materialu z przedmiotu:

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Dla klasy 2 - Zasadnicza Szkola Zawodowa — elektromechanik
pojazdow samochodowych

Klasa 2 — 38 tyg. x 2 godz. = 76 godz.

Szczegolowy rozklad materialu:

I. Polprzewodniki:

Zapoznanie z programem nauczania.

Zapoznanie z literatura i kryteriami oceniania.

Budowa krystaliczna potprzewodnikow samoistnych: generacja i rekombinacja.
Domieszkowanie donorowe i akceptorowe.

Powstawanie 1 wtasciwosci ztacza p-n; rodzaje ztacz p-n. Ztacza m-s.
Polaryzacja, przebicie, pojemnos¢ ztacza.
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II. Elektroniczne i polprzewodnikowe elementy bierne:

7. Rezystory — symbole graficzne, podstawowe parametry, budowa, rodzaje,
oznaczenia, zastosowania.

8.  Kondensatory — symbole graficzne, podstawowe parametry, budowa, rodzaje,
oznaczenia, zastosowania.

9. Cewki indukcyjne — symbole graficzne, podstawowe parametry, budowa, rodzaje,
oznaczenia, zastosowania.

10. Termistory — podstawowe parametry, budowa, rodzaje, charakterystyki,
zastosowanie.

11. Warystory — podstawowe parametry, budowa, rodzaje, charakterystyka,
zastosowanie.

12. Powtdérzenie = wiadomosci z  pOlprzewodnikow, elektronicznych i

poOtprzewodnikowych elementéw biernych.
13. Sprawdzian wiadomosci.

III. Przyrzady polprzewodnikowe:

14. Diody: prostownicze, Zenera.

15. Diody pojemno$ciowe, impulsowe.

16. Tranzystory bipolarne — zasada dziatania.

17. Tranzystory bipolarne — uktady pracy.

18. Tranzystory bipolarne — charakterystyki statyczne, stany pracy, parametry.
19. Tranzystory unipolarne (JFET) — budowa, zasada dziatania.



IV.

20.

Tranzystory unipolarne (JFET) — charakterystyki i parametry.

21. Tranzystory polowe z izolowana bramka (IGFET) — budowa, zasada dziatania.

22. Tranzystory polowe z izolowang bramka (IGFET) — charakterystyki i parametry.

23. Dynistory — zasada dzialania, charakterystyki i parametry.

24. Tyrystory — zasada dziatania, charakterystyki i parametry.

25. Diaki i triaki.

26. Diody LED — zasada dziatania, charakterystyki i parametry.

27. Fotorezystory — zasada dziatania, charakterystyki i parametry.

28. Fototranzystory — zasada dziatania, charakterystyki i parametry.

29. Fotodiody — zasada dziatania, charakterystyki i parametry.

30. Transoptory — zasada dziatania, charakterystyki i parametry.

31. Powtdrzenie wiadomosci z przyrzadow potprzewodnikowych.

32. Sprawdzian wiadomosci.

Uklady analogowe:

33. Filtry czgstotliwosciowe — klasyfikacja, parametry.

34. Filtry czgstotliwosciowe LC — charakterystyki czgstotliwosciowe.

35. Filtry pasmowe, zaporowe, filtry pasywne RC.

36. Uklady prostownicze niesterowane jednofazowe i wielofazowe.

37. Filtry prostownicze, powielacze napigcia.

38. Uklady prostownicze sterowane.

39. Stabilizatory napig¢.

40. Wzmacniacze — parametry 1 wlasciwosci.

41. Wzmacniacze — charakterystyki.

42. Wzmacniacze m.cz. — zasada dzialania.

43. Wzmacniacze m.cz. — podstawowe uktady polaryzacji.

44. Sprzgzenie zwrotne we wzmacniaczach.

45. Wzmacniacze wielostopniowe — schemat funkcjonalny, parametry, charakterystyki
amplitudowe.

46. Wzmacniacze roznicowe — schemat zastgpczy, parametry, zastosowanie.

47. Wzmacniacze szerokopasmowe.

48. Wzmacniacze mocy.

49. Wzmacniacze operacyjne — parametry, zastosowania.

50. Wzmacniacze selektywne.

51. Generatory przebiegdéw sinusoidalnych — warunki generacji.

52. Generatory przebiegu sinusoidalnego — parametry.

53. Generatory sprzezeniowe — LC 1 RC.

54. Powtdrzenie wiadomosci z uktadéw elektronicznych.

55. Sprawdzian wiadomosci.

Uklady cyfrowe:

56. Klasyfikacja uktadow cyfrowych.

57. Systemy liczbowe w technice cyfrowe;.

58. Kody.

59. Operacje arytmetyczne — przedstawianie liczb w roznych systemach liczenia.

60. Dodawanie i odejmowanie liczb w r6éznych systemach liczenia.

61. Algebra Bool’a.

62. Funktory logiczne.



63.
64.
65.
66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.
75.
76.

Uktady kombinacyjne, minimalizacja funkcji, tablica Karnaugha.

Parametry uktadow cyfrowych.

Uktady TTL.

Uktady CMOS.

Poréwnanie charakterystyk bramek TTL i CMOS. Ukltady translatorow sygnatéw
TTL/CMOS i CMOS/TTL.

Sterowanie wejsciami bramek TTL i CMOS — przelaczniki jako urzadzenia
wejsciowe, uktady ttumiace drgania zestykow.

Wspotpraca wyjs¢ bramek TTL i CMOS z zewngtrznymi uktadami cyfrowymi —
sterowanie wskaznika LED, przekaznikow, zastosowanie wzmacniaczy mocy.
Sygnaly cyfrowe a dlugo$¢ przewodow — problemy transmisji w réznych
technologiach, linie przesytlowe TTL, potaczenia krotkie i diugie, dopasowanie
linii.

Szyna informacyjna — szyna krotka — wykorzystanie potaczen typu OC 1 TS,
bufory szyn — szyna dhluga jednokierunkowa i dwukierunkowa, nadajniki i
odbiorniki szyn.

Transmisja sygnatléw za posrednictwem kabli — transmisja przez linie
niesymetryczne i symetryczne, transmisja przez kable koncentryczne, nadajniki 1
odbiorniki linii przesytowych.

Przetworniki C/A.

Przetworniki A/C.

Powtdrzenie wiadomosci z uktadow cyfrowych.

Sprawdzian wiadomosci.



